
射频晶体管BFP183低噪声硅双极RF晶体管

产品名称 射频晶体管BFP183低噪声硅双极RF晶体管

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 30.00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

射频晶体管BFP183低噪声硅双极RF晶体管，英飞凌射频晶体管

BFP183低噪声硅双极RF晶体管

2.5 GHz以下低噪声硅晶体管，所有这些通用类低噪宽带放大器（LNA）均基于硅双极技术。得益于20 G
Hz转换频率fT，这些器件易于使用并且稳定性卓越，同时在性价比上颇具竞争力。这些器件拥有合适的
击穿电压，能够良好地支持5 V电源电压，是CA TV、调谐器、FM和ISM频段等领域的理想之选。

封装：SOT143-4-1

产品特色：

对于低噪声，高增益宽带放大器

 集电极电流为2 mA至30 mA

fT = 8 GHz，在900 MHz时NFmin = 0.9 dB

无铅（符合RoHS要求）封装

提供符合AEC-Q101的鉴定报告。
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